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R1=2 = 2,2 Mohm 1/4 W
R3 = 6,8 Kobm "
Rb=5=6=7= 4,7 Kohm

8 = 100 Ohm

C1=2=5= 2200 pk

Con questo KIT si realizza un
operante entro 1a gamma delle
LA sua frequenza di emissione
agendo sul compensatore CP 1,
invece ad ottenere il miglior

C3=4 = 22pF

C6 = 270pF

C7 = 12pF

CBO = 4,7 MIF 16 V
Cl0 = 47 MF 16V

L = o RAME ST of1mm
N®1 Z0CCs 8 P

N®1 CAPS, MICRO PTEZO
N®2 DISSTP, X Q1=2

ottimo trasmettitore F.M.
radiodi(fusionis

@ regolabile da 93 a 114Mz
Il compensatore CP 2 serve
accordo d'antenna,

L'impedenza di uscita ¢ di circa 75 Ohm mentre la poten—

za & di circa 2 W,

Si consiglia di racchiudere il

tutto in un contenitore

\metallico, avendo cura di praticarvi dei fori per il

raffreddamento dei transistors. A tale proposito ricor—

diamo che ai transistors in oggeltto vanno applicati i

due dissipatori, L'ingresso del trasmettitore ¢ ad altis—

sima impedenza ed & per questo che ¢ prevista una capsu—

la piezo come microfono. lLa tensione di alimentazione
@ compresa tra 12 e 18 V; & comunque con questultimo

valore che si ottienc la massima potenza,
L'assorbimento & di circa 150 = 200 mA.

La bobina I, si realizza sagomando il filo di rame stagna—

to come indicato in figura ¢ facendolo poggiare sulla

basetta del circuito stampato.




Je 1 transistors QI e Q2 si
cecegnivamenlte & opportuno riungere
due resistenze du 55 Ohm I/2 W modi-
ficando il circuito come da disegno.
Per alimentazione superiore a 15 V
occorre una ventilazione forzata.

CTIRCUI'TO 3'PA TATO LATO RALE
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PAGLTIARE LA PISTA DEL C.5. E
SALDARE LI DU RESISTENZE COME
INDICATO.




